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1. 서 론

전력 반도체 소자의 스위칭 전류 측정을 위해 일반적

으로 널리 사용되는 방법으로 Rogowski coil, Active

Current Transformer, Coaxial Shunt Resister 등을 둘

수 있다[1]-[3].

Rogowski coil[1]의 경우 전류가 흐르는 도체에 생성되

는 자속 주위를 감싸 코일에 유도되는 전압을 통해 전류

를 얻으며, 공심 코어를 사용하여 포화 문제가 없기 때

문에 큰 전류를 측정할 수 있다. 하지만 코일의 턴 수가

작으면 상호 인덕턴스 값이 낮게 나타나고, 코일에 유도

되는 유도전압 값이 낮게 나타난다. 또한 측정하는 도체

와 코일 사이의 낮은 상호 인덕턴스를 보상하기 위해 턴

수를 증가시켜야 하지만, 코일을 자속이 쇄교되는 방향

인 원형으로 구성하는 구조적 특징으로 인해 턴 수를 증

가시키면 코일은 큰 인덕턴스와 기생 커패시턴스를 생성

하여 대역폭을 제한하고, 이로 인해 정확도가 감소하는

단점이 있다.

Active Current Transformer[2]는 Hall effect sensor와

Transformer가 결합된 형태이다. Hall effect sensor는

전류의 수직 방향으로 자기장이 발생하면 전류의 흐름이

방해를 받고 전류와 수직 방향으로 전위차가 발생하여,

DC 및 저주파 전류를 측정한다. Transformer는 코어에

쇄교되는 자속으로 인한 유도 전압으로 AC 전류를 측정

하여 센서 전체는 DC 및 AC를 동시에 측정할 수 있다.

하지만 자기 코어의 포화로 인해 전류 정격이 제한되며

주파수가 증가함에 따라 기생 값으로 인한 대역폭이 제

한되어 전류 측정 정확도가 감소하는 단점이 있다.

Coaxial Shunt Resister[3]의 경우 저항 양단의 전압을

측정하여 전류를 얻으며, 주파수에 상관없이 저항값이

변하지 않아 저항에 흐르는 전류로 인한 저항 양단의 전

압이 변하지 않고 유지되어 고주파수 동작 시 정확한 측

정을 할 수 있다. 따라서 Coaxial Shunt Resister는 매우

높은 대역폭을 가져 전력 스위치의 스위칭 전류를 측정

하는데 널리 사용된다. 하지만 회로에 물리적으로 삽입

되면 기생 인덕턴스가 불가피하게 증가하고 이로 인해

회로 동작에 영향을 주거나 측정에 오차를 유발하는 등

전류 측정 정확도가 감소하는 단점이 있다.
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한편 고효율, 고밀도화에 적합한 것으로 알려진 실리

콘 카바이드(SiC), 질화 갈륨(GaN)과 같은 Wide Band

Gap(WBG) 전력 반도체 소자의 경우, 빠른 rising 및

falling 스위칭으로 인해 정확한 전류 측정을 위해서는

기존 Si 및 IGBT 소자에 비해 3∼5배 더 높은 전류 측

정 대역폭을 가지는 전류 측정 장치를 요구한다[4]. 또한

고주파수 동작 시 기생 인덕턴스에 더 민감하다[5]. 따라

서 기존 전류 측정 센서를 사용하여 Si 및 IGBT 소자의

전류 측정 시에는 수∼수십 MHz 이상의 대역폭을 가지

는 전류 센서로 적합했지만, 고속 스위칭 및 기생 영향

에 민감한 WBG 소자의 정확한 전류 측정을 위해서는

수백 MHz 이상의 대역폭을 가지는 전류 측정 센서를

요구함으로 기존 전류 측정 센서로 전류 측정을 하기에

적합하지 않다. 이에 따라 회로에 물리적 삽입으로 인한

기생 성분의 증가를 최소화하고 동시에 넓은 대역폭 확

보가 가능한 PCB 패턴 기반 Pick-up coil 전류 측정 기

법에 대한 연구가 제안되었다[6]-[9].

참고문헌 [6]-[8]에서는 수직 이중층 기반 PCB 패턴

을 적용한 Pick-up coil 측정 기법이 제안되었다. 제안한

Pick-up coil은 측정하는 전류 패스를 코일 외부에 감싸

도록 구성되어 코일 폐면적에 쇄교되는 자속량이 증가되

고 전류 측정 감도가 향상된다는 장점을 지닌다. 그러나

copper, bus bar와 같은 외부 도체 및 코일 노출이 필수

적으로 요구되며 이로 인해 절연체가 추가되고 별도의

공정 작업이 요구되는 단점을 지닌다.

이러한 단점을 극복하기 위해 참고문헌 [9]에서는 코

일을 PCB 측면에 구성하는 기법이 제안되었다. 그러나

제안된 기법은 코일 턴 수의 증가가 어려워 상호 인덕턴

스가 작고 이로 인해 측정 감도가 낮아진다는 문제점을

가진다.

본 논문에서는 multi layer PCB 패턴 Pick-up coil에

의한 전류 측정 기법을 제안한다. 제안된 pick-up coil은

PCB의 다층 구조를 이용하여 자속이 쇄교되는 폐면적

내부에 추가적인 coil을 생성함으로써 높은 측정 감도

및 큰 상호 인덕턴스의 구현이 가능하다. 또한 폐면적

내부에 추가적인 coil을 별도의 절연체 또는 추가 공정

작업이 없이 전류가 균형 있게 분포될 수 있도록 배치함

으로써 제작비용을 줄일 수 있는 특징을 가진다. 제안된

코일 구성을 통한 전류 측정 성능을 검증하기 위해

DPT (double pulse test)를 사용한 시뮬레이션 전류파형

을 통해 검증한다.

2. Pick-up coil 기반 전류측정 기법 고찰

2.1 전류 측정 원리

Pick-up coil을 위한 전류측정 원리 설명을 위해 그림

1과 같은 PCB 상의 패턴으로 구성된 coil을 물리적 모델

로 표현한다. 코일은 공심 코어에 패턴으로 형성된 코일

을 감은 형태이며, Φ는 코일에 쇄교되는 자기 자속, S는

Fig. 1. Physical structure of PCB pick-up coil.

코일의 폐면적, i는 PCB 상에 흐르는 전류, vcoil은 코일

의 출력전압이다. PCB 상에 흐르는 전류의 전류변화가

형성되면 암페르 법칙으로 메인 PCB 상에 흐르는 전류

는 자기 자속 Φ를 생성하고, 코일의 폐면적 S에 쇄교되

며 식 (1)과 같다[10].

 

 ∙ (1)

이때 코일의 self 저항 RC와 self 인덕턴스 LC 를 무

시한다면 코일의 출력전압 vcoil은 유도기전압 vinduce와 같

게 되어 식 (2)와 같이 코일의 턴 수 N 및 i의 변화율에

비례하게 PCB 상에 흐르는 전류 i와 상호 인덕턴스 M

의 곱으로 나타낼 수 있다.

  


 


(2)

한편 식 (2)를 적분한 후 다시 나타내면

  
  (3)

PCB 상에 흐르는 전류 i는 코일 출력전압 vinduce를 적

분함으로써 복원이 가능하게 된다.

2.2 Pick-up Coil 구조

그림 2는 PCB 상의 패턴으로 구성된 coil 및 이의 등

가회로를 나타내고 있다. 코일은 그림 2의 (a)와 같이

PCB 상의 서로 다른 layer 2개를 사용하여 형성되며 서

로 다른 layer는 PCB의 via를 통해 연결된다. 이러한 코

일은 그림 2(b)와 같이 등가 회로로 나타낼 수 있으며

여기서 RC 는 Pick-up coil의 self 저항, LC 는 self 인덕

턴스 , CC 는 self 커패시턴스, M 은 상호 인덕턴스로

나타난다.

식 (1)을 식 (2)에 대입한 후 다시 정리하면

 

∙ ∙
(4)
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(a)

(b)

Fig. 2. PCB pattern pick-up coil of (a) Coil structure, (b)

Equivalent circuit.

식 (4)에 알 수 있는 것처럼, 상호 인덕턴스 M은 코

일의 폐면적 S 및 턴 수 N에 비례한다. 따라서 S 및 N

이 작은 Pick-up coil에서는 낮은 상호 인덕턴스 M을

가지게 되고 이는 코일의 낮은 전압원으로 나타난다. 이

로 인해 전류 측정 감도가 낮아지고, 전류 측정 시 vcoil

값이 낮게 나타나기 때문에 noise 및 ripple의 영향을 많

이 받아 정확한 실제 전류 측정이 어렵게 된다[11]. 기존

Pick-up coil의 경우 측정하는 전류에 의해 생성된 자속

Φ12 방향에 따라 코일이 배치되며, 이중층 코일 구성에

의해 PCB 내부에 코일을 권선할 수 없기 때문에 턴 수

N을 증가시키기 어렵다[6]. 따라서 정확한 전류 측정을

위해서는 코일의 S 및 N을 최대화하여 상호 인덕턴스를

높이는 것이 중요하다.

3. 제안한 Spiral 패턴 Pick-up Coil

그림 3은 제안한 Spiral 패턴 코일 구조를 보여준다.

그림 3(a)에서 확인할 수 있듯이, spiral 패턴 코일 구조

는 PCB multi layer를 사용하여 바깥 layer에서 내부

layer로 감기는 형식으로 구성된다. 위와 같은 방법으로

구성된 Spiral 패턴 코일 구조는 코일의 외부뿐만 아니

라 내부까지 감겨 같은 면적을 사용하여도 내부 턴 수가

증가하여 상호 인덕턴스가 보다 증가한다. 그림 3(b)는

spiral 패턴을 사선에서 바라본 것이다. 만약 그림 3(b)

와 같이 layer 2에서 패턴이 시작된다면, 첫 번째 패턴은

시계방향으로 권선되어 layer 4까지 감긴다. 두 번째 패

턴은 layer 4에서 layer 3으로 권선되고 다음 패턴은

layer 3에서 layer 4로 권선된다. 네 번째 패턴은 layer 4

에서 layer 2로 권선되고 다시 총 네 가지 패턴이 반복

된다.

Via

Pattern Layer

PCB

(a)

(b)

: Layer1

: Layer2
: Layer3
: Layer4

Fig. 3. Spiral pattern pick-up coil PCB configuration with

winding direction.

(a)

(b)

Fig. 4. Comparison configure. (a) Previous sawtooth pattern

coil, (b) New spiral pattern coil structure.

TABLE Ⅰ

MUTUAL INDUCTANCE ACCORDING TO PICK-UP

COIL STRUCTURE

Parameter Value

M of sawtooth coil 2.75( )

M of spiral coil 3.10( )

그림 4는 pick-up coil 구성 시 PCB spiral pattern

coil 적용 여부에 따른 코일 상호 인덕턴스 값 비교를

위한 그림을 나타낸다. 그림 4(a)는 spiral pattern을 적

용 하지 않은 layer 2개의 코일 구성을 나타내고, 그림

4(b)는 spiral pattern을 적용한 layer 4개의 코일 구성을

나타낸다. sprial pattern 적용 여부에 따른 상호 인덕턴

스 값은 표 1과 같이 나타난다. 상호 인덕턴스 추출은

ANSYS 사의 MAXWELL을 통해 추출했다. 표 1을 통

하여 sprial pattern이 적용되지 않았을 때 상호 인덕턴

스는 2.75nH이고 sprial pattern이 적용되었을 때 상호
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인덕턴스는 3.10nH로 sprial pattern이 사용된 구조 적용

대비 12% 이상 증가함을 확인할 수 있다.

3.1 상호 인덕턴스 분석

Spiral 패턴 코일을 적용하여 높은 측정 감도를 달성

하기 위해서는 적절한 레이어 및 패턴 구성을 통해 측정

전류와 코일 사이의 상호 인덕턴스를 크게 하는 것이 중

요하다. Spiral 패턴 코일 상호 인덕턴스 분석을 위해

PCB 각 layer에 패턴 코일을 구성하여 상호 인덕턴스

값 비교를 한다. 비교를 위해 Multi layer를 가지는 6층

PCB 기판을 사용하고, top 및 bottom은 측정 전류 패스

를 나타내 top 및 bottom을 제외한 inner layer 1, 2, 3,

4를 통한 연속적으로 연결된 코일과 불연속적으로 연결

된 코일 구성을 비교를 한다. 그 다음 기존의 패턴을 적

용하여 패턴별 상호 인덕턴스 값을 최종 비교한다.

3.2 Layer 구성에 따른 분석

그림 5(a)∼그림 5(c)는 인접한 2개의 inner layer에

패턴을 사용한 코일 구조를 나타낸다. Top 및 bottom에

는 측정하는 전류가 흐르고, 그림 5(a)는 인접한 layer 1,

2를 사용하여 코일 구성에 따른 자속밀도 분포를 나타낸

모습이다. 앞의 구성과 동일하게 그림 5(b)는 인접한

layer 2, 3을 사용한 코일 구성, 그림 5(c)는 인접한

layer 3, 4를 사용한 코일 구성에 따른 자속 밀도 분포를

나타낸다.

이때 bottom에서는 균일하게 분포된 전류가 흘러 그

림 5를 보면 bottom layer의 자속 밀도 분포를 나타내는

색이 어두운 색을 나타내고, top 면에서는 bottom 면에

비해 측면에 치우친 전류 분포를 나타내 밝은 색을 나타

낸다. 이와 같은 자속 밀도 분포를 나타내는 이유는 균

형 있는 전류 패스를 구성하기 위해 PCB 구조상 top

layer 측면의 전류 패스가 좁아지기 때문이다. 따라서 자

속 밀도 분포에 따른 코일 폐면적에 쇄교되는 자속량은

layer 2, 3, layer 1, 2, layer 3, 4 순으로 나타나며 layer

2, 3이 가장 큰 상호 인덕턴스 값이 나타난다. layer 2, 3

이 가장 큰 상호 인덕턴스 값을 나타내는 이유는 top면

의 전류 패스가 측면에 치우쳐도 top 및 bottom의 정중

앙에 코일이 배치되어 layer 1, 2와 layer 3, 4에 비해 쇄

교되는 자속 밀도 분포가 높게 나타나기 때문이다.

앞에서 구성한 인접한 2개의 layer를 사용한 패턴 코

일과 같은 방법으로 불연속적인 패턴 코일을 그림 6과

같이 구성하여 나타낸다. 그림 6(a)는 layer 1, 3을 사용

하여 코일 구성에 따른 자속밀도 분포를 나타낸 모습이

며, 그림 6(b)는 layer 2, 4을 사용하여 코일 구성에 따

른 자속밀도 분포, 그림 6(c)는 layer 1, 4를 사용하여 코

일구성에 따른 자속밀도 분포를 나타내었다. 불연속 패

턴 코일 구성을 통한 자속 밀도 분포에 따른 상호 인덕

턴스 값을 비교하면 layer 1, 4 구성이 가장 큰 상호 인

덕턴스 값을 나타낸다. layer 1, 4를 사용한 코일 구성이

(a)

(b)

(c)

Fig. 5. Continuous coil structure using two layers magnetic

flux density. (a) Layer 1 & 2, (b) Layer 2 & 3, (c) Layer 3

& 4.

(a)

(b)

(c)

Fig. 6. Discontinuous coil structure using two layers

magnetic flux density. (a) Layer 1 & 3, (b) Layer 2 & 4,

(c) Layer 1 & 4.

자속이 쇄교되는 면적이 가장 크고 코일의 폐면적이 가

장 큰 코일 layer 구조가 높은 상호 인덕턴스 값을 형성

하기 때문이다.

전체 상호 인덕턴스 값을 비교하면 표 2와 같이 나타
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TABLE Ⅱ

MUTUAL INDUCTANCE THROUGH COIL

CONFIGURATION PER PCB LAYER

Parameter Value

layer 1,2 0.36( )

layer 2,3 0.50( )

layer 3,4 0.39( )

layer 1,3 2.05( )

layer 2,4 1.93( )

layer 1,4 2.75( )

난다. 표 2에서 종합해 보면 연속적인 코일 구성을 통한

상호 인덕턴스 값은 layer 2, 3이 가장 크고, 불연속적인

코일 구성을 통한 상호 인덕턴스 값은 layer 1, 4를 사용

한 코일 가장 크게 형성된다.

따라서 자속이 쇄교되는 면적이 가장 크고, 측정하는

전류 layer의 균형 있는 정중앙 위치에 코일 구성 시 가

장 큰 상호 인덕턴스 값을 나타낸다. 이와 같은 결과를

통해 multi layer PCB 패턴 코일 구성 시 불연속적인

코일 구성을 사용하여 inner layer까지 턴 수를 증가시

키면 높은 상호 인덕턴스 값을 나타낼 수 있다.

3.3 Coil 패턴 구성에 따른 분석

그림 7은 spiral pattern PCB pick-up coil에 적용된 3

개의 다른 패턴을 이용한 자속 밀도 분포를 나타내며,

동일한 면적상에 코일을 구성하였다. 3개에 적용하는 패

턴[12]은 fishbone, sawtooth, triangle이다.

그림 7(a)는 sawtooth pattern을 적용한 PCB pattern

코일의 자속밀도 분포를 나타낸 모습이며, 코일을 연속

적으로 연결하여 sawtooth pattern을 사용할 경우 via

배치를 위한 pattern 사이의 공간이 제한되 자속이 쇄교

되는 코일의 폐면적이 줄어들고 코일의 턴 수 또한 작아

진다. 따라서 자속 밀도 분포가 낮기 때문에 코일에 형

성되는 상호 인덕턴스가 낮아진다.

그림 7(b)는 triangle pattern을 적용한 PCB pattern

코일의 자속밀도 분포를 나타낸 모습이다. Triangle

pattern 또한 코일을 연속적으로 연결하여 사용할 경우

코일의 감기는 방향이 서로 반대가 되어 코일 유도 전압

이 상쇄되고 코일 턴 수 및 자속이 쇄교되는 폐면적이

줄어들어 상호 인덕턴스가 낮아진다.

그림 7(c)는 fishbone pattern을 적용한 PCB pattern

코일의 자속밀도 분포를 나타낸 모습이다. Fishbone 패

턴을 사용하여 코일을 연속적으로 연결할 경우 동일 면

적상에 via 배치를 위한 pattern 사이 공간 제약이 없고,

코일이 감기는 방향이 동일하여 가장 높은 턴 수를 가지

게 설계가 가능하다. 따라서 코일의 폐면적에 쇄교되는

자속 밀도 분포 또한 가장 높게 나타나고 이로 인해 상

호 인덕턴스 값이 가장 높게 나타난다.

(a)

(b)

(c)

Fig. 7. Spiral pattern coil configure flux density. (a)

sawtooth pattern, (b) triangle pattern, (c) fishbone pattern.

Fig. 8. Number of turns and mutual inductance for each

pattern applied to spiral pattern PCB pick-up coil.

그림 8은 앞에서 구성한 패턴에 따른 코일 구성을 턴

수 및 상호 인덕턴스 값으로 종합하여 sawtooth, triangle,

fishbone 순으로 나타낸 그림이다. 최종적으로 spiral 패

턴에 가장 적합한 패턴은 fishbone pattern으로 다른 두

pattern에 비해 가장 높은 턴 수 및 상호 인덕턴스 값을

나타낸다.

제안한 spiral 구조의 pick-up coil은 연속된 코일 연

결 및 동일한 방향으로 코일이 감기도록 사용하여 구성

된다. 기존에 사용되던 패턴 중에서는 fishbone 패턴이

spiral 패턴 구조에 가장 적합하게 형성이 될 수 있고,

이중층 PCB와 비교 하였을 때 inner layer를 모두 사용

한 spiral 패턴 코일을 구성할 경우 multi layer의 외부

뿐만 아니라 내부까지 코일의 턴 수가 증가하게 되고 높

은 상호 인덕턴스 값을 나타낸다.
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Fig. 9. Proposed pick-up coil PCB configuration.

Fig. 10. PCB pick-up coil configuration through Q3D

simulation.

4. 제안한 Pick-up Coil 설계 및 전류패스

그림 9는 제안한 spiral 패턴 pick-up coil의 설계를

나타낸 그림이며, pick-up coil을 구성하는 6층 기판

PCB 상의 copper 및 PCB 전체 두께에 대한 패턴과 via

사이의 공간이 제한되어 있기 때문에 권선 폭은 0.3mm

이며, Altium을 통해 설계되었다.

그림 10은 Altium을 통해 설계된 파일을 Q3D 파일로

변환시킨 모습이며, 코일의 self 파라미터값 추출을 위해

ANSYS Q3D를 통한 Pick-up coil self 저항 RC, self 커

패시터 CC, self 인덕턴스 LC 값이 추출된다. 시뮬레이션

을 통한 각 파라미터 RC = 0.26Ω, CC = 8.42pF, LC =

66.29nH 이고 코일 설계 면적은 3.03mm x 6.95mm이다.

그림 11은 전류 측정을 위한 전류 패스 및 PCB 내부

코일의 모습을 나타낸다. 전류패스를 구성하기 위해

PCB 상에 구현한 패턴 코일은 그림 11(a)와 같이 PCB

기판 내부에 설계되었으며, 전류 패스 구성은 Pick-up

coil이 사용되지 않는 top면과 bottom면을 전류 패스 연

결을 위한 비아를 통해 코일을 감싼 형태로 흐르게 된

다. 실제 설계된 PCB 전류 패스는 그림 11(b)와 같이

Pick-up coil 구성을 위해 through hole via를 사용했고,

내부 layer 1, 2, 3, 4에 설계되어 있으며, top 및 bottom

면에 코일 형성을 위한 via 주변 clearance를 배치한다.

이로 인해 PCB 상에 흐르는 전류 패스 구성을 위한 추

가적인 공정 작업 없이 제작 가능하다.

(a)

(b)

Fig. 11. PCB pick-up coil design in (a) side view, (b) top

view.

5. Pick-up Coil 등가 모델 및 적분회로

그림 12는 pick-up coil의 등가화 된 회로 모델을 보

여준다. 해당 회로의 iS는 메인 스위치 전류, coil에 인가

되는 자속 Φ12, Lc, Cc, Rc는 coil의 self 인덕턴스, 커패시

턴스, 저항, Rd는 damping 저항을 나타낸다. 이때

Pick-up coil을 통해 측정하는 1차측 전류 iS는 Pick-up

coil을 형성하는 등가회로에서 상호 인덕턴스 M에 1차

측 전류 변화율 dis/dt를 곱한 형태로 나타나며, 1차측

전류 is에 대한 코일의 출력전압 vcoil 비인 전달함수 식

(5)와 같이 나타낼 수 있다.

 




 


 








(5)

Pick-up coil에 추가된 댐핑 저항 Rd를 함께 수식으로

나타내면 식 (6)과 같이 코일의 self 커패시턴스 Cc와 댐

핑 저항 Rd가 병렬로 합쳐지고, 식 (5)를 다시 나타내면

식 (7)과 같이 나타난다.


 







 

 (6)

 
 

 
 

 






(7)

코일에 낮은 출력 전압 값이 출력될 경우 noise 및

ripple의 영향이 크게 나타나기 때문에 댐핑 저항 Rd를
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Fig. 12. PCB pick-up coil equivalent model circuit.

Fig. 13. Integrator and offset compensation circuit.

추가하여 공진 피크 없이 감쇠비가 1인 critical damping

으로 맞춰서 Q3D 및 MAXWELL 프로그램을 통해 추

출된 파라미터 값을 대입하면 Rd의 값은 45Ω으로 선정

된다.

그림 13은 실제 전류 복원을 위해 코일 뒷단에 적분

기가 통합된 모습을 나타낸다. 적분기 단의 능동 적분기

구성[13]을 위해 OP-AMP 및 저항 RINT와 커패시턴스

CINT 구성을 통한 수식을 나타내면 식 (8)과 같이 LPF

형태로 나타나고, 저항 RINT와 커패시턴스 CINT를 코

일과 통합하면 전체 전류 센서는 식 (9)와 같이 표현이

된다.


 

   


(8)

   ∙




Fig. 14. Bode plot according to current sensor overall circuit

transfer function.

 


 




 

 
 

 





(9)

그리고 적분기단의 입력값이 0일 경우 OP-AMP의 출

력 값이 0이 아닌 off-set전압 값으로 나타나기 때문에

off-set 전압 보상을 위해 커패시턴스 CINT에 병렬로

reset용 스위치 및 비반전 단자에 off-set보상 회로[14]를

구성한다. 회로상에 나타나 있는 Rf는 피드백 저항,

RINT2는 비반전 단자의 저항 IB1은 반전 단자의 바이

어스 전류, IB2는 비반전 단자의 바이어스 전류, VOS는

오프셋 전압을 나타낸다. 오프셋 보상값을 위한 저항 선

정은 식 (10)을 통해 표현된다.

  ≈ ∙


 


∙ (10)

적분기의 구성을 위한 저항 RINT와 커패시터 CINT

파라미터 선정을 위해 식 (9)의 전체 센서 전달함수를

사용하여 대역폭을 맞춰준다.

대역폭 선정을 위해 먼저 사용되는 GaN 소자

(GS66508T)의 상승시간에 따른 대역폭을 식 (11)을 통

해 계산하면 대략 94MHz가 된다[15]. 정확한 측정을 위

해 센서 전달함수는 94MHz이상의 대역폭을 가져야 하

며 센서의 대역폭은 141MHz로 정해서 설계되었다.

 


(11)

식 (9)를 다시 정리하여 나타내면 식 (12)와 같이

RINT와 CINT에 대한 Gain 값으로 분배할 수 있다. 이때

s에 jω를 대입하고 표준화 2차 전달함수로 다시 변환하면
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TABLE Ⅲ

PARAMETER OF PICK-UP COIL CURRENT SENSOR

Parameter Value

M 3.1 (nH)

Lc 66.29 (nH)

Cc 8.42 (pF)

Rc 0.29 (Ω)

Rd 45 (Ω)

RINT 15 (Ω)

CINT 200 (pF)

식 (13)과 같이 나타낼 수 있고, 대역폭이 되는 –3dB 지

점을 나타내기 때문에 0.707의 값을 나타낸다.

 


(12)

∙



 


 



∙










 









  



 



  
  



  (13)

Q는 quality factor, ωn는 natural frequency, ω는

bandwidth frequency를 나타내며 각 파라미터는 Q=0.5,

ωn=1.34x10^9, ω=141x10^6이다. 따라서 최종 RINT,

CINT 값은 RINT=15[Ω], CINT=200[pF]로 정해지고, 커

패시터의 빠른 충, 방전을 위해 작은 커패시터의 값을

고정한 뒤 저항값이 선정되었다. 그림 14는 코일, 적분

기, 전체 센서에 대한 bode plot이 나타나고 선정된 파라

미터에 따라 0dB∼-3dB로 떨어지는 대역폭이 141MHz

로 잘 일치한다.

6. 시뮬레이션 결과

제안한 방법을 검증하기 위해 시뮬레이션을 진행하였

다. 전체 회로 구성은 PSPICE 툴을 통해 구성되었고,

전류 측정을 위한 회로는 DPT(Double Pulse Test) 회

로를 이용하여 나타낸다. 이때, Pick-up coil을 이용한

전체 회로의 파라미터 값은 표 3에 명시된 값과 동일하

다. 그림 15는 DPT 1차측 회로의 source단 전류이며,

8us의 off 파형, 10us의 on 파형에 대한 스위치 전류 파

형을 나타낸다. 그림 16은 Pick-up coil의 출력 전압 파형

Fig. 15. Primary source current waveform.

Fig. 16. Coil output voltage waveform.

Fig. 17. Integrator output voltage waveform.

Fig. 18. Integrator reset output waveform.

이며, 1차측 source단 전류의 미분된 값이 출력 전압 파형

으로 그림 15의 on, off에 따른 8us와 10us에서 표현된다.

그림 17은 적분기를 통한 복원된 전류값을 전압으로

표현된 파형이며, 그림 15와 같이 실제 전류의 값을 잘

추종하여 파형을 나타내며, 8us 부근에서는 적분기의

off-set 전압으로 인해 전압 파형이 off-set 전압만큼 상

승한 모습이 보이고, 그림 18의 리셋시키는 파형에 따라

0 지점으로 떨어져 전체 전류 센서의 파형이 실제 1차측

source 전류를 적절히 추종하는 것을 확인할 수 있다.

7. 결 론

본 논문에서는 PCB 층 구조 비교 및 패턴 적용 시

높은 상호 인덕턴스 값을 나타내는 Spiral 구조의 PCB
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패턴 Pick-up coil을 제안하였다. 제안된 PCB 패턴

Pick-up coil 사용 시 전체 전류 측정 센서의 사이즈가

감소되고, 높은 상호 인덕턴스 값을 갖게 되어 전류 측

정 감도가 증가하여 전류 측정 정확도가 높아진다.

제안된 PCB 패턴 Pick-up coil은 적분기를 통해 코일

출력전압, 적분기 출력전압, 리셋 펄스, 1차측 source단

전류의 비교를 통해 시뮬레이션으로 증명하였다.

본 연구는 산업통산자원부의 재원으로 한국에너

지기술평가원(KETEP)의 지원을 받아 수행한 연구

과제입니다. (No. 2018201010650A)
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